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Tokio, Japonia
Twbérca wzoru przemysitowego : Akio Suzuki
Bateria do tadowania
Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :23 stycznia 2002r

Pierwszenstwo : 24 lipca 2001r(Japonia)
Wykaz odmian wzoru przemysiowego:
l1/Pierwsza odmiana, fig.1, fig.3, fig.4, fig.5,
fig.6, fig.7, fig.8
2/Druga odmiana , fig.2, fig.9, fig.10, fig.11, fig.12,
fig.13, fig.14

Przedmiotem wzoru przemyslowego jest bateria do ta-
dowania.

Nowos¢ 1 oryginalno$¢ wzoru przejawia sie w ksztal-
cie baterii dc¢ tadewania

Przedmiot wzoru przemysiowego jest uwidoczniony na

zalaczonym rysunku, na ktérym fig.l przedstawia baterie do



tadowania w widoku perspektywicznym, fig.2- odmiane baterii
do tadowania w widoku perspektywicznym, fig.3- baterie

z fig.l w widoku z przodu, fig.4- baterie z fig.l w widoku

z tytu, fig.5- baterie z fig.l w widoku z boku, fig.6- bate-
rie z fig.1l w widoku z drugiego boku, fig.7- baterie z fig.1l
w widoku z goéry, fig.8- baterie z fig.l w widoku z dotu,
fig.9- baterie z fig.2 w widoku z przodu, fig.1l0- baterie

z fig.2 w widoku z tylu, fig.ll- baterie z fig.2 w widoku

z boku, fig.12- baterie z fig.2 w widoku z drugiego boku,
fig.13- baterie z fig.2 w widoku z géry, a fig.14- baterie

z fig.2 w widoku z dotu.

Bateria do tadowania wedlug wzoru przemyslowego,
majaca ksztalt prostopadioscianu ze $cietymi krawedziami,
ktoéry obejmuje prostopadioscienny segment przedni i prosto-
padtoscienny segment tylny, posiada nastepujgce cechy istot-
ne: w czesci gérnej pola Sciany przedniej, tuz przy krawedzi
gérnej baterii, znajduje sie obszar o zarysie prostokata
z tukowatymi krétszymi bokami z wpisanymi trzema zarysami ko-
listymi. W polu $ciany tylnej baterii znajduje sie obszar
szescioboczny w narozu, ktérego usytuowany jest zarys prosto-
katny. Na scianie gérnej baterii usytuowanych jest kilka wy-
bran zachodzacych na $ciane tylna i majacych w widoku z gbry
zarysy prostokatne. Na jednej Scianie bocznej baterii znajdu-
je sie uskok przebiegajacy na catej diugosci sciany.

Wysokos¢ segmentu tylnego baterii jest okolo 1,3 razy wieksza
od wysokosci segmentu przedniego, jak przedstawiono na zalag-
czonym rysunku, fig.1l, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7

i fig.s8.



Odmiana baterii do tadowania wedlug wzoru wedlug
wzoru przemysiowego, majaca ksztalt prostopadloscianu ze
Scietymi krawedziami, ktéry obejmuije prostopaditoscienny seg-
ment przedni i prostopadloscienny segment tylny, posiada na-
stepujace cechy istotne: w polu $ciany tylnej baterii znajdu-~
je sie obszar szedcioboczny w narozu, ktdérego usytuowany jest
zarys prostokatny, a na $Scianie gérnej baterii usytuowanych
jest kilka wybran zachodzacych na $ciane tylna i majacych
w widoku z géry zarysy prostokatne, za$ na jednej $cianie
bocznej baterii znajduje sie uskok przebiegajacy na calej
diugosci $Sciany. Ponadto wysoko$é segmentu tylnego baterii
jest okolo 1,3 razy wieksza od wysokosci segmentu przedniego,
jak przedstawiono na zataczonym rysunku, jak przedstawiono na
zataczonym rysunku, fig 2, fig.9, fig.10, fig.11, fig.12,

fig.13 i fig.14.
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